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PROCEDEU DE TĂIERE A ZMEURULUI ÎN PRIMUL AN DUPĂ PLANTARE (K) 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 
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Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenţia se referă la agricultură, în special la pomicultură, şi anume la un procedeu de 
tăiere a zmeurului în primul an după plantare. Procedeul, conform invenţiei, include 
tăierea tulpinii plantei-mamă la nivelul rădăcinilor, când drajonii noi formaţi ating 
înălţimea de 10-15 cm. Rezultatul tehnic al invenţiei permite sporirea ratei de prindere 
a plantelor de zmeur şi formarea drajonilor bine dezvoltaţi, care asigură recolta anului 
următor. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to agriculture, in particular to fruit growing, namely to a process 

for pruning raspberries in the first year after planting. The process, according to the 

invention, includes pruning the stem of the maternal plant at the root level when the 

newly formed offshoots reach a height of 10-15 cm. The technical result of the 

invention allows of increasing the survival rate of raspberry plants and forming well-

developed offshoots that provide the next year’s crop. 
Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Pomicultură 

Aplicat la nivel de producere pe scară industrială în creșterea materialului săditor de 
zmeur (Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct) 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 
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Detectoarele de ultraviolete sunt vitale în tehnologiile cheie , inclusiv aplicații 
/ZnO este sintetizată prin obținerea ZnO prin 

chimice din soluții, apoi prin depunerea de straturi de Al2O3 prin 
metoda de depunere în strat atomic (ALD). Acest studiu prezintă performanța de 

/ZnO la trei lungimi de undă diferite, de 405 nm, 
385 nm și 365 nm în re B a spectrului UV. Din rezultatele obținute, s
observat că dispozitivul funcționează optim la lungimea de undă UV de 365 nm, cu 
valoarea răspunsului de ~10 ℃
ă
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